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在德国近日召开的第16届离子束材料表面改性(16th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, 
IBMM 2008)国际会议上,王曦研究员应邀作大会特别邀请报告(Eveing Lecture), 报告题目为"Industrial SOI Technology 
by Ion Implantation".由王曦研究员和德国Rossendorf研究中心联合培养的博士研究生欧欣也在会上做了题为"Oxygen 
gettering in the initial stage of Separation-by-Implanted-Oxygen (SIMOX) process"的口头报告. 

IBMM是两年召开一届的国际会议,王曦研究员是中国地区唯一的IBMM国际委员会委员.今年在德国召开的
IBMM会议共收到来自20多个国家的400多篇学术论文,共有350多人参加了大会.除了上述两篇论文外,中国大陆还有
山东大学提交了一篇口头报告,我所博士研究生武爱民录取了一篇poster. 

下届IBMM国际会议将于2010年在加拿大召开. 
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